Zadatak. Na slici je prikazan pojac¢avac¢ snage u klasi A. Poznato je: R;, =2.25kQ),
R,, =1kQ, R, =8Q, R, =4Q, V,, =15V, B=2A/V?, V, =1V, L — o, C, —> o,
Cs oo, n=2. Napon na izlazu je sinusnog talasnog oblika maksimalne moguce
amplitude za zadate parametre.

a) [3] Nacrtati jednosmernu i dinamic¢ku radnu pravu pojacavaca.
b) [5] Odrediti, jedan ispod drugog nacrtati, i oznaciti vremenske oblike napona Vg ; 1

Vps » struje iy, i snaga Py, Poyr P, 1 Pop-

¢) [2] IzraCunati koeficijent korisnog dejstva pojacavaca .

d) [3] Proracunati i skicirati potreban oblik ulaznog napona tako da se na izlazu dobija
zeljeni signal.

e) [5] Izvesti izraz za optimalnu vrednost parametra n, tako da se na izlazu dobija
najve¢a moguca amplituda neizoblicenog napona.

f) [2] Za n=n odrediti 1 nacrtati zavisnost maksimalno moguce amplitude

neizobli¢enog signala na drejnu MOSFET tranzistora u funkciji otpornosti potroSaca R; .
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Iz radne prave je za optimalni sluca;:

f)

Za R, <4Q izobli¢enja uzrokuje gasenje tranzistora, i najveca moguca amplituda napona
na drejnu tranzistora zavisi od potrosaca

V,, =n’R,I, =2.78R,
Za R, >4Q izobli¢enja uzrokuje prelazak tranzistora u triodnu oblast, 1 najve¢a moguca

amplituda napona na drejnu ostaje konstantna
V, =11.11V



